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Mitsubishi Electric lanzara un servicio de asistencia para un desarrollo
de sistemas acelerado con semiconductores de potencia L\VV100
El suministro de datos de los prototipos aligerard las cargas de trabajo de desarrollo
de sistemas de inversores

_1 Tiempo necesario para seleccionar semiconductores de potencia para sistemas de inversores }_’

< Validacion del rendimiento de inversores de prototipos equipados con semiconductores de potencia =»

Seleccion de piezas Diseiio de prototipos LT R HGS Prueba de fiabilidad Decision final

Problema
La produccion repetida de prototipos lleva tiempo

1

Desde la fase inicial de la produccion del pmtotipol

Nuevo Los datos de referencia de inversores de prototipos fabricados por Mitsubishi Electric reducen \
servicio las cargas de trabajo de desarrollo durante el disefio, la fabricacion y la validacién.

Ejemplo _

= Geometria Inversor de Evaluaciones Simulacion de CAE
Lista de componentes v diseiio prototipo completado  (eléctricas y térmicas) (caracteristicas térmicas)

Mas adelante se proporcionara el flujo de adopcion de semiconductores de potencia para sistemas

de inversores y detalles del servicio
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TOKIO, 6 de junio de 2024 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el 28

de junio lanzara un servicio basado en la web para proporcionar datos sobre el disefio y la validacién de un

inversor de prototipos patentado” con un modulo que contiene tres transistores bipolares de puerta aislada
(IGBT, del inglés insulated gate bipolar transistors) L\V100, con la intencion de ayudar a los clientes a acelerar
el desarrollo de inversores de alta potencia para aplicaciones como, por ejemplo, sistemas de generacion de
energia fotovoltaica. Se espera que los clientes que participen en el desarrollo de sistemas de inversores de
prototipos con paquetes L\VV100 utilicen la informacion de referencia proporcionada por el servicio para reducir
las cargas de trabajo de disefio, fabricacidn y validacion. El servicio se mostrard en las principales ferias
comerciales, incluida la Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 en Nuremberg (Alemania),
del 11 al 13 de junio.

El inversor de prototipo incluye un paquete de tres IGBT industriales L\VV100 paralelos en un médulo que mide
100 mm x 140 mm, un formato tipico en los que se utilizan en sistemas de inversores de alta potencia. Los
datos de referencia incluyen datos del disefio, como la geometria, el esquema de los componentes y circuitos
eléctricos, asi como datos de evaluacién como, por ejemplo, las temperaturas, la proteccion contra

cortocircuitos, el equilibrio de corriente y resultados de validacion de ingenieria asistida por ordenador (CAE).

Detalles del nuevo servicio

1) Lalista de componentes de los inversores de prototipos y la informacion del disefio reduciran la carga
de trabajo del disefio
- EI servicio proporcionard una lista de componentes para el inversor de prototipos patentado de
Muitsubishi Electric e informacién del disefio que incluye, entre otros, la configuracion de las piezas o
los circuitos eléctricos, lo que ayudara a reducir la carga de la seleccion de piezas y del disefio.
- Este mddulo tiene un amplio uso como paquete estandar para médulos semiconductores de potencia
en sistemas de inversores de alta capacidad, por lo que la informacidn que proporcione el servicio

ayudara al disefio de sistemas de inversores que utilicen el mismo paquete en otras aplicaciones.

i il
Lista d ) Informacion de Inversor de prototipo
Lista de componentes geometria y diseiio (diseiio patentado)

*  Desarrollado de nuevo a partir del inversor de prototipo creado en colaboracion con Tamura Corporation, la Universidad
Nacional de Tecnologia de Taipéi (NTUT) y Mitsubishi Electric Corporation.

2/4


http://www.mitsubishielectric.com/

2) Los datos de validacién de los inversores de prototipos reduciran las cargas de trabajo del disefio, la
fabricacién y la evaluacion
- Los datos de validacion a partir de | analisis de CAE y los datos de evaluacién de las temperaturas, la
proteccién contra cortocircuitos, el equilibrio de corriente, la sobre tension y otros detalles para
maodulos de potencia, algo que tiende a ser tedioso en el desarrollo de sistemas de inversores de alta
capacidad, ayuda a reducir las cargas de trabajo del disefio, la fabricacion y la validacién.
- Los datos de validacion de referencia también ayudaran a disefiar y fabricar de forma precisa en

prototipos desarrollados segun los estandares de disefio de los clientes.

Datos de validacion

Current

condition Mode 1 Mode 2

Exp. Sim. Error Exp. Sim. Error
Number | 0 | co | e | co | o | ™

1 386 | 362 | 62 | 552 | 519 | 60
464 | 442 | a7 [ 37 | 3 | 33
333 | 310 | 69 | 426 | 400 | 61
331 | 311 | 60 | 412 | 395 | a1
380 | 362 | 47 | 490 | 484 | 12
402 | 426 | 60 | 567 | 591 | 42
475 | 452 | 48 | 663 | 665 | 03
463 | 485 | 48 | 655 | 706 | 78
436 | 439 | o7 | 662 | 700 | 59
370 | 345 | 68 | 476 | 494 | 38
760 | 717 | 57 [ 133 | ma | 19
703 | 669 | 48 | 1038 | 1015 | 22
779 | 759 | 26 [ 177 | 1173 | o3
720 | 739 | 26 | 1081 [ 1105 | 22
715 | 703 | 17 [ 1076 | 1072 | o4
655 | 698 | 66 | 989 | 1052 | 64

Datos de evaluacion térmica Datos de simulacion térmica
(valores experimentales de los componentes)

Especificaciones del inversor de prototipos patentado

Nombre Pila de potencia con CM1200DW-34T (inversor de prototipos)
Aplicacion Energia renovable
Capacidad del sistema 2 MW
Topologia Inversor de 2 niveles; 1 pila corresponde a 1 brazo de inversor trifasico
Tension de CC Aprox. 1100 V
Tension de! sistema 690V CA (10 %)
asumida

Especificacion de IGBT | 3 CM1200DW-34T (1700 /1200 A) en paralelo
Especificacion de
refrigeracion
Geometria 795 mm x 423 mm x 289 mm (longitud x ancho x alto)
Peso 65 kg

Refrigeracion por agua

La demanda de semiconductores de potencia como dispositivos clave que pueden contribuir en la
descarbonizaci6n esta creciendo rapidamente. Sin embargo, la seleccién del dispositivo correcto es un proceso
complicado que implica disefios complejos para la disipacion del calor, el equilibrio de corriente, la proteccidn
contra fallos y el aislamiento, entre otras caracteristicas, lo que provoca que haya que dedicar mucho tiempo

al disefio, la fabricacion y la evaluacion de prototipos de inversores.
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Sitio web

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/

HitH

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation
Con mas de 100 afios de experiencia en el suministro de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric
Corporation (TOKIO: 6503) es un lider mundial reconocido en la fabricacion, comercializacion y venta de
equipos eléctricos y electrénicos utilizados en el procesamiento de la informacion y las comunicaciones, en el
desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrénicos de consumo, en la tecnologia
industrial, en la energia, en el transporte y en los equipos de construccién. A través del espiritu "Changes for
the Better", Mitsubishi Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnologia. La empresa registro
unos ingresos por valor de 5 257 000 millones de yenes (unos 34 800 millones de ddlares estadounidenses®)
en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024. Si desea obtener mas informacion, visite
www.MitsubishiElectric.com
* Las cantidades en dolares estadounidenses se han convertido a partir de yenes a un tipo de cambio de
151 yenes = 1 délar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de
marzo de 2024
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